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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПУЧКОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЯХ

Приведены разработанные модели, вычислительные методи-
ки и оригинальные результаты, обеспечивающие моделиро-
вание с приемлемой точностью базовых процессов пучковых
технологий. К ним относится моделирование воздействия
электронов с энергиями 5 кэВ–3 МэВ, легких ионов с энергия-
ми 10 кэВ–50 МэВ, кинетического транспорта молекулярных
пучков в технологиях газового напыления и кинетики газовых
смесей. Приведенные результаты ориентированы на разра-
ботку и модернизацию технологий радиационной обработки
и модификации материалов, технологий выращивания пленок
и покрытий, а также на решение других задач взаимодей-
ствия ионно-электронных и молекулярных пучков с матери-
алами.
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The developed models, computation methods, and original results
providing the modelling with acceptable accuracy, are presented for
basic processes of the beam technologies. These are the modelling
of action of electrons with energy 5 keV. . .3 MeV, of light ions with
energy 10 keV. . . 50 MeV, kinetic transport of molecular beams for the
technologies of gas spraying, and kinetics of gas mixtures. The presented
results are oriented on development and modernisation of radiation
treatment and material modification technologies, technologies of films
and coatings formation as well as on the solution of other ion-electron
interaction problems, and those of molecular beam interaction with the
materials. Refs.14. Figs.6.
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